PHILIPS |UAF 41

DIODE-PENTODE with varizble mutual conductance for
use as R.F., I.F. or A.F. amplifier

DIODE-PENTHODE & pente variable pour utilisztionen
amplificatrice H.F., M.F. ou B.F.

DIQLE-PENTODE mit verdnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als HF-, ZF-oder NF-Verstérker

Heating : indirect; series supply Ve =12,6 V
Ir = 100 mA

Chauffage: indirect; alimentution- série
Heizung : indirekt; Serienspeisung

Base, culot, Sockel:RIMLOCK
Overall length: 60 mm
See pages 203 and 252
Hauteur totale: 60 mm
Voir pages 203 et 252

Gesamthdhe : 60
Siehe S. 203 und 2

mm
92

Capacicznces Cn = 6,5 pF Cidx = 3,8 pF
Capacités N
Kapazititen Cg1 = 4,0 pF Caf < 0,02 pF

Cag1 < 0,002 pF Cdg1 < 0,0015 pF
Cgif < 0,05 pF Cda < 0515 PF

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice H.F
ou M.F.

Betriebsdaten als HF- oder ZF-Versti&rker

Va=Vp= 100 170 200 v
Rg2 = 44 44 44 xQ
Ry = 300 300 300 Q
Vg1 = =T, =T T =2 28 "=2;% &7
In = 2,8 - 5 - 6 - mA
Igz = 0,9 - 1,6 - 1,9 = mA

S = 1650 16,5 1800 18 1900 19 LA/V
Ry = 1,0 >10 142 >10 Tyd >10 NQ
ug2g1= T9 - 19 - 19 -

Req = 7 - 9 - 9,6 - kQ
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Operating characteristics as resistance coupled A.F.
amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificatrice B.F.
avec couplage & résistances
Betriebdaten als NF-Verstadrker mit Widerstandskopplung

A. Vy = 170 V; Ry =0,2 M2; Rgz = 0,73 MQ;Rk = 2,7 k@
~Vg| Ia | Ig2 | Vo | dtot (%) | dtot (%) | dgot (%)
(V) | (ma) | (ma) | Vi | (Vo=3Ver)|(Vo=5Vetre)|(Vo=BVert)

0]10,58(0,18 | 78 0,8 151 1,6
510,46|0,13 | 25 1,2 2,1 4,0
10{0,36[0,08 | 15 2,0 32 4,8
15(/0,26(0,05 | 10 2,6 3,7 5,8
20(0,18|0,03 i 3,0 4,4 Ty3
25(0,12{0,01 5 5,1 8,0 13,0

B. Vp = 100 V; Ry =0,2 MQ; Rg2 = 0,73 MQ3;Rk = 2,7 kQ
-Vp| Ia | Ig2 %n dgot (%) | dtot (%)

(V) [ (ma) | (ma) | "1 | (Vo=3Vers)|(Vo=5Vessr)
0]0,34{0,10 [ 73 0,8 1,0
2,5/0,26|0,07 | 27 3,0 4,0
5(0,20({0,05 | 15 3,5 5,0
7,5(0,16|0,04 | 10 3,8 5,7
10{0,12{0,02 74 4,4 T45
12,5|0,08|0,01 | 5,5 5,7 9,0

Limiting values

Caractéristiques limites

Grenzdaten

Vao = max. 550V Ix = max. 10 mA

Va = max. 250V Rgq = max. 3 MQ

Wa = max. 2w Rxf =.max. 20 kQ

Vggo = max. 550V Vif = max. 150 V

Vg2 (Ia< 3 mA) = max. 250 V

Vg2 (Ia= 6 mA) = max. 150 V Viinv.= max. 350 V

Wg2 = max. 0,3 W I3 = max. 0,8 mA

Vg1 (Ig1=+0,3u4)= max. -1,3 V Iap = max. 5 mA
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